
PMIMES elcktronmik 

Iinformation 

CMOS-Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK 

NAND-Gatter mit je 2 Eingängen 
NOR-Gatter mit je 2 Eingängen 

D-Flip-Flop 

4 
4 

6 Inverter 

z 

4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingängen 

1 aus 8 Dekoder/Demultiplexer 
4bit 
4Abit 
8bit 
8bit 
8bit 
8bit 

Bus/Transceiver, invertierend F 
BusfTransceiver, nicht invertierend f 
Transparentlatch mit tristate-Ausgängen 
D-Flip-Flop mit tristate-Ausgängen 
Transparentlatch mit invertierfen tristate-Ausgängen feud 
D-Flip-Flop mit invertierfen tristate-Ausgängen ] &u



CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK des VEB Aıkroelelkhmu.K "Karl Marx" Erfurt- 
Stammbetrieb sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: 

' Kompatibilität zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00 
Anschluß- und Funktionskompatibilität zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00 
Schaltgeschwindigkeit ähnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe 

Im Frequenzbereich bis etwa 5 MHz wesentlich geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise 
gegenüber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes für die 
Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme bildet die Vor- 
aussetzung für die Realisierung tragbarer batteriegespeister, komfortabler Geräte und ermög- 
licht eine höhere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein geringeres Gehäusevolumen. 
Die hohe Störsicherheit ermöglicht die Realisierung störsicherer Schaltungskonzepte und die 
Vergrößerung der Anwendungsbreite von Logikschaltkreisen. 
Die Übereinstimmung in Anschlußfolge und Funktion sowie eine ähnliche Schaltgeschwindigkeit 
ermöglichen den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00. 
Dual-in-line-Plastgehäuse 
Betriebstemperaturbereich: Y = -40 ... 85 °C 

Internationale Vergleichstypen 

S
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e
c
e
c
a
c
c
c
c
G
c
C
C
C
S
 74 

74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 

HCT 00 DK PC 74 HCT 00 P (Valvo) 
HLT 02 DK PC 74 HCT 02 P (Valvo) 
HET 04 DK PC 74 HCT 04 P (Valvo) 
HCT 74 DK PC 74 HCT 74 P (Valvo) 
HCT 86 DK PC 74 HCT 86 P (Valvo) 
HCT 138 DK PC 74 HCT 138 P (Valvo) 

HCT 242 DK PC 74 HCT 242 P (Valvo) 
HCT 243 DK PC 74 HCT 243 P (Valvo) 

HCT 373 DK PC 74 HCT 373 P (Valvo) 
HCT 374 DK PC 74 HCT 374 P (Valvo) 

HCT 533 DK PC 74 HCT 533-P (Valvo) 
HCT 534 DK PC 74 HCT 534 P (Valvo)



U 74 HCT 00 DK 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingängen (Mustehyt 3 Ikoudordr> ’Vv-L\B"'—‚}*) 

IEC: 

15 & 
A1 O M Vcc z z 6 
81 Zl 84 4 Z 
an AL 31 L& 31 6 

A2 mM Yz 9 9 

820 83 1 + ] S 
Y20 [ A3 

2 { } GND[7] a y3 k j e u 

Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 00 DK (Bauform: 1) 

Bezeichnung der Anschlüsse: Wahrheitstabelle: 
1 Al Eingang 8 T3 Ausgang 

2 81 — Eingang 9 2A3 — Eingang AB 88 Yn 
3 T — Ausgang 10 83 — Eingang ı ı Ü 
4 A2 Eingang 11 Y4 Ausgang H L H 

5 82 _ Eingang 12 A4 — Eingang \ H ü 
6 Y Ausgang 13 B4 Eingang H H L 
7 _ G6ND _ Bezugspotential 14 Unp — Betriebsspannung 

(n=1 4) 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min max, Einheit 

Betriebsspannung GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung GND - 0,5 Ucg + 0,5 V 
Ausgangsspannung GND - 0,5 Ug + 0,5 V 

Eingangsstrom 20 mA 

Ausgangsstrom 25 mA 

Betriebsstrom 50 mA 
Gesamtverlust1eistung „ WE 350 mW 
(DIP-Gehäuse) 85 °C 250 W 

Lagerungstemperaturbereich Üstg -55 125 B 

Betriebsbedingungen (GND = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung Vep 4,5 55 V 

Eingangsspannung Ur 0 Uoe V 
Eingangsspannung H Ur 2 V 

Eingangsspannung L Ur 0,8 V 

Betriebstemperaturbereich % -40 85 A 

Anstiegs- und Abfallzeit ©ui 500 ns 
der Eingangssignale u 



Statische Kennwerte (YX = -40 85 °C) 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. max Einheit| 
{ zeichen 

t 

| Eingangsreststrom | Z | O 1 ua 

' AI - * “ 
Ausgangsspannung H ! U 4,4 V 

| z ; ‘ ( 

i | Ug = 3,84 V 

| Ua 
Ausgangsspannung L | Ua | Ueg = 0,1 V 

| | da { { e * 0,33 | v 

| Yar* 
statische Stromaufnahme | Ie Ug 20 HA 

! | |1o 

L \ 

Dynamische Kennwerte 
(uCC = 4,5 V; Uyy = 3 Vi UL = 0 Vi ea S tLH > 6 ns, 50 pF; 4X -40 85 *C) 

Kennwert Kurzzeichen Meßbedingungen min. max Einhen.] 

Verzögerungszeit Ta S 25 ns 
Anstiegs- und Abfallzeit r br 19 ns 
Eingangskapazität Cr {7; = 25 °C 10 pF 

tLH f| 

a —— 

13 V 13&S 

*TEL LEITLH 
Üg 

507 a 

1,3w 43V 

t € Pl ] P 

Bild 2: Impulsdiagramm U 74 HCT 00 DK 



U 74 HCT 02 DK 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingängen (I}._‚J„I?f % IA..4„.‚(—R—»J!-’-;A-) 

Bn 21 B 
Y Z ucc al 1 m 1 

A1 B YZ 5 5 

81 Z 84 1 — 1 — 
YZ mM A& 
A2 D 3 H 20 £: 10 
B2 [3 83 
GND [3 A3 z B .‘L1_]2 D3 

Bild 3: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 02 DK (Bauform: 

Bezeichnung der Anschlüsse: Wahrheitstabelle: 

1 YT Ausgang 8 A3 Eingang 

2 Al Eingang 9 83 — Eingang Bn \ 
3 81 Eingang 10 3 — Ausgang T e Y 
4 YZ Ausgang 11ı A4 Eingang H L Lı 

5 A2 Eingang 12 B 4 Eingang L H € 

6 82 _ Eingang 13 Y®> _ Ausgang L M L 
7 _ GND _ Bezugspotential 14 Upp — Betriebsspannung 

4) 

Grenzwerte 

Kennwert | Kurzzeichen i max. Einheit 

| 
Betriebsspannung Ueg ‘ GND - 0,5 GND + 7 V 

Eingangsspannung Ur GND - 0,5 Ug + 0,5 V 

Ausgangsspannung Ug GND - 0,5 Ug + 0,5 V 

Eingangsstrom \III 20 mA 

Ausgangsstrom 11gl 25 mA 

Betriebsstrom cgl el 50 mA 
Gesamtverlustleistung Ftut | 3‘5 = 80 .. 70° 350 mW 

(DIP-Gehäuse) |% = 85 °C 250 al 
| 

Lagerungstemperaturbereich Iatg { 125 * 
L 1 

Betriebsbedingungen (6ND = 0 V) 

] 
Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

| Betriebsspannung Uee 4 5,5 V 

! Eingangsspannung Ur 0 Ur V 
| Eingangsspannung H Ur 2 V 
| Eingangsspannung L Ur 0,8 V 
| Betriebstemperaturbereich %“ -40 85 *“ 

Anstiegs- und Abfallzeit tLH; tHL 500 ns 
| der Eingangssignale 



Statische Kennwerte (Y = -40 85 °C) 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. max. Einheit| 
zeichen | 

. 

Eingangsreststrom I 1 HA 
-r %; HA 

4 V Ausgangsspannung H ! CoH 4, | 

3,84 v i 
! { 

Ausgangsspannung L M ,1 v 

0,33 | v 

statische Stromaufnahme I 20 wa 

Dynamische Kennwerte 
(Uoc > 4,5 Vi Urg = 3 Vi Up, = 0V EL = iH= 6 ns; CL = 50 pF; 3; = -40 ... 85 °C) 

Kennwert Kurzzeichen | Meßbedingungen min. max. Einheit| 

Verzögerungszeit 5 Sa 28 ns 
Anstiegs- und Abfallzeit |t7ı4; trw 29 ns 
Eingangskapazität Cr %20 10 pF 

t| f| 

D agef X 

13V 13X& 
n 0 d 

} ITCH 
D 

1,3V 13V 
10% 

3nD t 

M7ln P 

Bild 4: Impulsdiagramm U 74 HCT 02 DK 



U 74 HCT 048 DK 6 Inverter f/7—„lo('„.°r : Skomeact- ”“'x&';7j' J 

IEC: 
1 [# 2 17 2 

Zl Ucc 5 z 
H3A6 31 4 &} p 

Z 6 51 _6 5 1 k6 
A5 - al —a al —e 

D S 
A 1 10 11 h_10 
8) YZ 38 1 33L} 12 

Bild 5: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 04 DK (Bauform: 1) 

Bezeichnung der Anschlüsse: Wahrheitstabelle: 
1 Al Eingang 8 Y — Ausgang { 
2 YT — Ausgang 9 A4 — Eingang | An Yn 
3 43 Eingang 10 Y Ausgang — 
4 Y — Ausgang 11A5 — Eingang LO 1 & 
5 4A3 — Eingang 12 Y% _ Ausgang € 8 
6 Y3 Ausgang 53 A6 Eingang (n=1 6 

7 _ GND _ Bezugspotential 14 Uc“ — Betriebsspannung 

Grenzwerte 

Kennwert } Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung U GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung Ur | GND - 0,5 U + 05 V 
Ausgangsspannung | U9 | GND - 0,5 Ueg + 0,5 V 

| Eingangsstrom 20 mA 
Ausgangsstrom 25 m 
Betriebsstrom 50 mA 
Gesamtverl1ustleistung ‚w 350 mW 
(DIP-Gehäuse) | n ü 

Lagerungstemperaturbereich ’ 1‘75tg -55 185 * 

Betriebsbedingungen (6ND = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung Ur 4,5 55 V 
Eingangsspannung Ur 0 Ueg i V 
Eingangsspannung H Ur A ‘ V 

E£ingangsspannung L Ur { 0,8 ‘ V 

Betriebstemperaturbereich ‘9'a -40 H 85 { %* 
| 

Anstiegs- und Abfallzeit M { 500 i s 
der Eingangssignale ! ! | 



Statische Kennwerte (% = -40 e * 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. max. Einheit 
zeichen 

Eingangsreststrom I Un n * SE 1 HA 
I Ug = 5,5 V Un = 0V 1 HA 

Ausgangsspannung H Ua Urg = 4,5 Vi U = 0,8 V 4,4 V ‘ 
Ur = 2 Vi -Igy = 20 pA | | 

Ucp = 4,5 V; Up, = 0,8 V; 3,84 | v{ 
Ur 5 2 V -Igy * 4 m { ‘ 

Ausgangsspannung L Ug Ug = 4,5 Vi Ur = 0,8 V; ar | v 1 
Uyy = 2 V; I, > 20 pA | { 
Ucgp = 4,5 Vi UpL > 0,8 V 3 V ] 
Urg = 2 Vi Ig >4 mM } | 

statische Stromaufnahme I Uog = U * 55 Vi U 0V 20 | mA 
Ig = 0 m ‘ l 

Dynamische Kennwerte 
(Upg = 4,5 V5 Upy = 3 Vi Ugr = O Vi EL * tiy * 6ns; CL = 50 pF; %, = -40 85 

! ! Ö Kennwert Kurzzeichen | Meßbedingungen min. | — max. } Einheit! 

Anstiegs- und Abfallzeit i L 25 ns 
Verzögerungszeit u D 19 ns 
Eingangskapazität Cr %/3 25 'C 10 PF 

E n 
Yie 

90 %- 

13 V 13 

r‚„‘Efl 

Bild 6: 

La TLH. 
F— 

13V 

p 

Impulsdiagramm U 74 HCT 04 DK 



U 74 HLT 74 DK 2 D-Flip-Flop (J—?„„£a"„ö,« al > N»„\géiö« } 

IEC: 
s L& Aa .& 

R1ı O [1Z) !£9 C T JL.Ä%>C1 

10 a RZ D 6 En ö 
cı Z D 2 R ” mR ” 
51 m c2 —45 — S — 
a1 m 572 äg %__z%“ La 
37 Da R r—fi R 
GND [Z} [3 &z 

Bild 7: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 74 DK (Bauform: 1 

Bezeichnung der Anschlüsse: 
1 RT Rücksetzeingang 8 Tz Ausgang 

2 01 _ Dateneingang 9 Q2 _ Ausgang 
3 6 1 Takteingang 10 ST Setzeingang 

4 TI Setzeingang if 2 Takteingang 

5 Q1 _ Ausgang 12 _ D2 _ Dateneingang 
6 TT Ausgang 13 R7 _ Rücksetzeingang 
7 GND %_ Bezugspotential 14 Ucc  Betriebsspannung 

sch@un 
Der U 74 HCT 74 DK enthält zwei D-Flip-Flops mit getrennter Taktung undSetz- und Rücksetzein- 
gängen. Die am Dateneingang D anliegende Information wird mit der L/H-Flanke des Taktes in das 
Flip-Flop übernommen und erscheint an den Ausgängen Q und %. Mit dem Setz- bzw. Rücksetzeingang 
1äßt sich das Flip-Flop setzen (5 = L — Q = H) bzw. rücksetzen (R = L — Q = H). 

Wahrheitstabelle: (3JU(\ f y 7[‘/’*71"}"‘ 

Eingänge Ausgänge 
C D 5 R Q, | 

7 
L/H-Flanke H H H H i 5 
L/H-Flanke L H H L o 
® x %. X y | M * 
X X H & &. ! H 

X X L H H 3 L 

L x H H 4_ 4_ 

Xx = L oder H 

4) Quskugl dr f*'°>y%\f 

%e.l:£ntU"‘ werden 

umglefin vt, wenn S und R O/u';L zechg f H Pahe Hmd 



Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen max. Einheit 

Betriebsspannung GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung GND - 0,5 Ug + 0,5 V 
Ausgangsspannung GND - 0,5 Ug + 0,5 V 
Eingangsstrom 20 mA 
Ausgangsstrom 25 m 
Betriebsstrom 50 mA 
Gesamtverlust1eistung %> 350 m 
(DIP-Gehäuse) %- 250 W 

Lagerungstemperaturbereich :ttg 125 * 

. 
Betriebsbedingungen (GND = 0 V) 

! SE 
Kennwert Kurzzeichen ( min. max. Einheit 

| 

Betriebsspannung ‘ Uec | 4,5 35 V 

Eingangsspannung | Ur { 0 Ueg V 
Eingangsspannung H Ur | 2 V 
Eingangsspannung L Ur i 0,8 V 
Betriebstenperaturbereich | % -40 85 *& 
Anstiegs- und Abfallzeit | 4r Sa 500 ns 
der Eingangssignale | | 
An e 

bee==::fifi—fi;£ßur..% IN E E MS 8 ns 
Flanke des”” Taktes tKEME { 
Setzzeit Daten zur %9 i 25 ns 
L/H-Flanke des Taktes i 
Haltezeit Daten nach E ! 3 ns 
L/H-Flanke des Taktes { 
Taktinpulsbreite %L5 fn | 25 ns 
Impulsbreite 5 4a o | 25 ns 
Impulsbreite R} %au { 25 ns 
Taktfrequenz fc | 20 Miz 

Statische Kennwerte ( = -40 ... 85 °C) 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen ! min max Einheit| 
zeichen { 

T 
Eingangsreststrom I 1 HA 

In 1 HA 
Ausgangsspannung H U 4,4 V 

3,84 V 

i | 
Ausgangsspannung L Ua | 0,1 V 

{ 0,33 | v 

i 
statische Stromaufnahme Ir ‘ Ufo ua 

5 5"““5”5* d wa LU Flike SR s 



Dynamische Kennwerte 
Ug = 4,5 M Upy = 3 Vi Ur, = 0V; pp S y * 6 nS; CL = 50 pF -40 85 °C) 

T 
Kennwert Kurzzeichen \ Meßbedingungen min. max Einheit 

} 
! 

Verzögerungszeit %eLH> tPcHL ‘ 44 ns 

n flrl’ 1 

Verzögerungszeit tpaL) i ‘ 50 ns 
—0 n 1 
vn n PRLHS SPRHL. { 

Anstiegs- und Abfallzeit y Hn 19 ns 
Eingangskapazität Cr %, =25°C 10 PF 

YiH 

C 
GND 

Ul 

GND 

U 

R 
GND 

Bild B: 

1,3V 

_‚;./ lln 
t SR 

ımpulsdiagramm U 74 HCT 74 DK 



U 

GND 

Vee 

( 
GND 

Bild 9: 

Ver 

GND 

o
l
 

GND 

Bild 10: 

ICH — SO 

A 

tsp_| tHD tsp_|!HD. 

3V 

TPCLH PCHL. ® ‘ 

43V 

TL _r_.‘J.J..H_ 
90 %o d 

hav 
10% } 

*PCHL. — eteeLH _ 

Impulsdiagramm U 74 HCT 74 DK 

,3V 

LetPSLH 

L3V 

n tPSHL. —} tPRLH 

Impulsdiagramm U 74 HCT 74 DK 



U 74 HCT 86 DK 4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingängen (P._„\ a} Sondod »l9\n\3Ä—ß<) 

EC: 

u z
 D |w
 

® Vcc 
E 
Z 

84 4 

Z A& 51 

f y& mı 
o 

12 
B 

b 
b 

D 83 
Z 4A3 

3 y3 

P
 

k
E
 
b
 

k 
Bild 11: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 86 DK (Bauform: 1) 

Bezeichnung der Anschlüsse: Wahrheitstabelle: 
1 Al _ Eingang 8 Y3 _ Ausgang 
2 81 _ Eingang 9 A3 Eingang An Bn Yn 
3 Yl Ausgang 10 83 _ Eingang 
4 A2 _ Eingang 11 _ Y4 _ Ausgang L ä . 
5 82 _ Eingang 12 A4 — Eingang H L H 
6 Y2 _ Ausgang 13 84 — Eingang L N M 
7 _ GND — Bezugspotential 14 Upg _ Betriebsspannung “ H L 

(nm= 1 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung U GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung Ur GND - 0,5 Ucc + 0,5 V 
Ausgangsspannung Ug GND - 0,5 Ucg + 0,5 V 
Eingangsstrom ! 1 I 20 mA 

Ausgangsstrom pl 25 mA 
Betriebsstrom |ICE\; \IEN„| 50 mA 

Gesamtverlust1eistung Pn T =-40 ... 70 °C 350 m 
(DIP-Gehäuse) &- 05 °C 250 n 

Lagerungstemperaturbereich 19;tg -55 125 * 

Betriebsbedingungen (GND = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung Ug 4,5 53 V 
Eingangsspannung Ur 0 U V 
Eingangsspannung H U 2 v 
Eingangsspannung L Ur 0,8 V 
Betriebstemperaturbereich % -40 85 * 

Anstiegs- und Abfallzeit 6 A 500 ns 
der Eingangssignale 

13 



Statische Kennwerte ( = -40 85 °C) 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. max. Einheit| 
zeichen 

Eingangsreststrom Tr Ü 1 uA 

A Ug E A 
Ausgangsspannung H Ua U 4,4 V 

Ur ® 
UCC = 3,84 V 

M® 
Ausgangsspannung L Ua Uec 0,1 V 

Ug = 2 Vi Igı = 20 pA 
Uop 5 4,5 Vi Uy - 084 ,3 | v 
UIH= Z V IÜL=ÄII\Ä 

statische Stromaufnahme i Ug * Ug * 55 Vi U = 0V 20 ya 
IEI =0m 

Dynamische Kennwerte 
(Upg = 4,5 Vi Upy = 3 Vi Urp = OV; EL = tyL = 6 m8i CL = 50 pF; -40 85 °C) 

Kennwert Kurzzeichen Meßbedingungen min. max. Einheit| 

Verzägerungszeit D B 40 ns 
Anstiegs- und Abfallzeit SE 19 ne 
Eingangskapazität C %250 10 DF 

t| 

u IM 90%, & 

av 1 
, en 2 

t 'ILH 

U, © rm 
90 %’ 

13 13V 

- 10% 
GND 

p 

Bild 12: 

14 

Impulsciagramm U 74 HCT 86 DK 



U 78 HLT 138 DK 1 aus 8 Dekoder/Demultiplexer ( Hux3„.'i«\3e + 5k—.l.‚d-fiwyiféa. 

IEC: 

1 [{D Joc7 9 10ı X ob® 
H Vcc Z 1 21162 154 2 } 3 F 3 E o U7 2 2 g 2 

a 7 en z 
a rz ZE 7a ANz s S10 

d ; 2 78 A 7 7 
M YZ 
D Y 

D 5 

Bild 13: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 138 DK (Bauform: 2) 

Bezeichnung der Anschlüsse: 

%: A0 Eingang 7 7T Ausgang Z Y3 Ausgang 

2 Al Eingang 8 GND Bezugs- 13 YZ Ausgang 

3 A2 Eingang __ Potential 14 T Ausgang 
4 ET _ Steuereingang Freigabe/Auswahı * Y& Ausgang 15 Y Ausgang 
5 F7 < Steuereingang Freigabe/Auswahı 1° 5 Ausgang 16 Ucg  Betriebs- 
6 E3 %_ Steuereingang Freigabe/Auswahı 11 Y %* _ Ausgang #DannOy 

Der U 74 HCT 138 DK enthält einen 1 aus 8 Dekoder, wobei die BCD-Information an den FEingängen 
A0 
Ausgä 
Diese Dekodierung erfolgt bei H-Pegel an E 3 und L-Potential an ET und E”Z. Für andere Belegun- 

gen der Steuereingänge Freigabe/Auswahl E”T, E7Z und E 3 nehmen die Ausgänge unabhängig von der 
Eingangsinformation an A 0 ... A 2 den Zustand H ein. 
Der U 74 HCT 138 DK kann als Demultiplexer eingesetzt werden. 

A 2 bestimmt, welcher Ausgang ausgewählt ist und L-Pegel einnimmt. Die nichtausgewählten 
ge zeigen H-Pegel. 

Wahrheitstabelle: 

Steuereingänge Eingänge Ausgänge 
Freigabe/Auswahl 
FÜr [63 7A0 JA [AR [TM [YI [F?Y |T3 IVPF| TE [V8 | F7 

x x L x x x H H H H H H H H 
x H x x x x H H H H H H H H 
H x x x w x H H H H H H H H 
L L H L L X L H H H H H H H 
L L H H L e H L H H H H H H 
L A H & H L H H L H H H H H 
L L H H H % H H H L H H H H 
L L H & & H H H H H L H H H 
M L H H L H H H H H H L H H 
L L H L H H H H H H H H E H 
L &: H H H H H H H H H H H X 

x = L oder H 

15 



Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung Uec GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung Ur GND - 0,5 Ug + 0,5 V 

Ausgangsspannung Ug GND - 0,5 Ug + 0,5 V 
Eingangsstrom 1171 20 mA 
Ausgangsstrom 12gl 25 mA 
Betriebsstrom Icel: Magl 50 mA 
Gesamtverlustleistung Pmt 70 °C 350 mW 

(DIP-Gehäuse) 250 n 

Lagerungstemperaturbereich 175tg -55 125 % 

Betriebsbedingungen (GND = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung UCE 4,5 55 V 

Eingangsspannung Ur Ug V 
Eingangsspannung H Ur V 
Eingangsspannung L Ur 0,8 V 
Betriebstemperaturbereich Y -40 85 ® 
Anstiegs- und Abfallzeit ; 500 ns 
der Eingangssignale A 

Statische Kennwerte (J, = -40 ... 85 °C) 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. max. Einheit| 
zeichen 

Eingangsreststrom I 1 HA 

- 1 ua 
Ausgangsspannung H UoH 4,4 V 

3,84 V 

Ausgangsspannung L O 0,1 V 

0,33 | V 

statische Stromaufnahme Tg 20 pA 

16 



Dynamische Kennwerte 

og = 4,5 Vi Uyy = 3 Vi U7 = 0V; ea = tuHy * 6ns; CL = 50 pF; % = -40 85 °C) 

Kennwert Kurzzeichen Meßbedingungen min. max Einheit 

Verzögerungszeit r Sı 44 ns 

Verzögerungszeit Ka 50 ns PELH} *PEHL F „E3—T7 + - 
PELH} "PEHL 

Anstiegs- und Abfallzeit Yß S 19 ns 
Eingangskapazität Cr %- 10 pF 

10% 

Bild 14: 

X 

IPAHL _‚_.t£gu:l 
PE PELH 

YıH 

E 1V 
ND 

V 
90% 

M 43V 
10% 

GND 

Bild 15: 

Impulsdiagramm U 74 HCT 138 DK 

Impulsdiagramm U 74 HCT 138 DK 
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U 74 HET 242 DK 4Abit Bus/Transceiver, invertierend ]fi)„„3.; 
U 74 HCT 243 DK 4bit Bus/Transceiver, nicht invertierend ßifi"" 6{J„k.f—h‚„‚_‚..lbi 

IEC: 

— v— va B_Jenn 

NCV Z z En g In 
A0 %£“ 5A3 | 1835 £„4 AD z 80 d 
A20 m7 HB 220 
A3 ELE Ba w 
GND Z} 3 83 

Ba Y 

sf e 

Bild 16: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 242 DK (Bauform: 1) 

IEC: 

— 3 1 
o En 
B1 —Q 
223 e ' = 
83 — vı< 

z 
S 
f
f
 

S 

Bild 17: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 243 DK (Bauform: 1) 

Bezeichnung der Anschlüsse: 
X EB Steuereingang Freigabe 8 873/8 3 Datenein- bzw. -ausgang 

Augaeng Kanal. 8 9 W7/B2 Datenein- bzw. -ausgang 
5 M0 Wa OnDeEOENEN 10 ®T/8 1 — Datenein- bzw. -ausgang 
3 MO DARENEANE: DE GE 11 _ 8/B O — Datenein- bzw. -ausgang 
* 85 SEnr S W 12 NC nicht angeschlossen 
> &2 Detensinw auı «aungarg 13 EA Steuereingang Freigabe 
6 _ A3 Datenein- bzw. -ausgang Ausgang Kanal A 
7 _ GND Bezugspotential 14 Ueg Betriebsspannung 

1) Der Anschluß kann mit Potentialen von 0 V< U< 7 V belegt werden. 
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Der U 74 HCT 242 DK bzw. U 74 HCT 243 DK enthält invertierende bzw. 

ver für asynchronen bidirektionalen Datentransfer zwischen 4bit-Bussen. 

Nicht invertierende Transcei- 

Er verfügt über die Steuereingänge EA und EB. Bei H-Pegel an EA werden die Ausgänge A n freige- 
geben. Bei L-Pegel an EB werden beim U 74 HCT 242 DK die Ausgänge B”M, beim U 74 HCT 243 DK die 
Ausgänge B n freigegeben. 

Wahrheitstabelle: 

Steuereingänge |U 74 HCT 242 DK U 74 HCT 243 DK 
EA E An E An Bn 

H H Ausgang Eingang Ausgang Eingang 
H % H H 
& K © &, 

L H hachahmig |kachohmig |hochohmig |hochohmig 
L hochohmig |hochohmig |hochohmig |hochohmig 

8 4 Eingang Ausgang Eingang Ausgang 
H L H H 
£ K % L 

(n= 0 » 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. max Einheit 

Betriebsspannung Vg GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung Ur GND - 0,5 Ug + 0,5 V 
Ausgangsspannung U GND - 0,5 Ueg + 0,5 V 
Eingangsstrom Iz,1 20 mA 
Ausgangsstrom 119l 25 mA 
Betriebsstrom cgl 1yl 50 mA 
Gesamtverlustleistung N % =-40 ... 70 °C 350 m 
(DIP-Gehäuse) Y = 85° 250 M 

Lagerungstemperaturbereich dn -55 125 * 

Betriebsbedingungen (G6ND = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung [T 4,5 5 V 
Eingangsspannung Ur 0 [ V 
Eingangsspannung H Ur f V 
Eingangsspannung L Ur 0,8 V 
Betriebstenperaturbereich % —40 85 * 
Anstiegs- und Abfallzeit M 500 ns 
der Eingangssignale 



m 8L 

LL 

Statische Kennwerte ( = -40 ... 85 °C) 

Kenrwert Kurz- Meßbedingungen min. max. Einheit| 
zeichen 

Eingangsreststrom Iq 5y © 55V 1 wa 
In =5,5 V U = 0V 1 wa 

Ausgangsspannung H [ 4,5 V Up, = 0,8 V; 4,4 V 
OH * 20 pA 

= 4,5 V; U = 0,8 V; 3,84 V 
V; -Ioy= 6 m 

Ausgangsspannung L Ua =4,5 V; Un = 0,8 V; 0,1 V 
= 2 V; Ig = 20 pA 
=4,5 V; Up, = 0,8 V; 0,33 | V 
=2V; Iy =6m 

statische Stromaufnahme Ir > U = 55 V; Up, = 0V pA 
0 m 

Reststrom der tristate- Ln = Un * 55 V U = 0V 5 ua 
Ausgänge im hochohmigen 5W 
Zustand bzw. Aus-/Eingänge , 
im Zustand Eingabe \IZLI > Upy * 55 V; U = 0V 5 HA 

Ug =0V J 

Dynamische Kennwerte 
(Ucg = 4,5 Vi Uyy = 3 Vi Ur = 0 V; y + tyL * 6 ns; CL = 50 pF; %, = -40 85 °C) 

Kennwert Kurzzeichen Meßbedingungen min max Einheit| 

Verzögerungszeit 8 38 ns 
(U 74 HCT 242 0K) r A 
Verzögerungszei t Ba 8 34 ns 
(U 74 HET 243 (K) HP A 
Selektionsze: a& 56 ns 
hochohmig — #, L PzH "PCZ 
Deselektionszeit i® 56 ns 
H, L — hochohmig PHz) pgl 
Anstiegs- und Abfallzeit S S 15 ns 
Eingangskapazität & - 25°C 10 pF 
Kapazität der Ein-/Ausgänge | Cg * 250 20 pF 

] Ul 

AB aV A;B Xı3v f 

NI mm GND mmmn 

47 t t tTLH 

U —N Vec 
90% 905 

BA BÄ 
GND 10 o GND 106 

t t t| t P - PLH 

Bild 18: Impulsdiagramm U 74 HCT 242 DK Bild 19: Impulsdiagramm U 74 HCT 243 DK 



UE 

EA 
(EB=Hi 

GND 

VoH 

A‚ß 

GND 

Ucc 

A‚ß 

Bild 20: 

90 %9 

10 °%% 

tpLZ 

—Z 

—> 

Impulsdiagramm U 74 HCT 242 DK/U 74 HCT 243 DK 

U m— —— 

EB 
(EA=L) 43V 

GND. —. K 

— 906 

RB 
GND 

TPHZ _l_tPZH 
Vee 

H; B / 4,3V 
Voi A0° 

*pL tpzı 

Bild 21: Impulsdiagramm U 74 HCT 242 DK/U 74 HCT 243 DK 
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N1G i wla (f7z‚:lolbc z 
U 74 HCT 373 DK 8bit Transparentlatch I'I—\V“ ‘l gängen! e R(».‚ * ‘ 

U 74 HCT 533 DK 8bit Transparentlatch ‚mtt InVErtiE ä ßa/«#4—/mb/i- AA 

IEC: 

N 
z Z Ucc 313 ke)l L Ta 
a0 a 07 A ı z 
DO E D7 815 32 3 ln>v — 217 — D1 Z D 6 & & 4 5 K ls s 
a 1 m 06 Z 16 A = ” 6 
a2 a as 3 17 7 — 
D2 P 05 EL E —S 
D3 M D4 EQ ICl _2 
a3 Z 0a4 

GND M EL M } 1LE 

Z %6 

18 19 —_ 

Bild 22: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HUT 373 DK (Bauform: 3) 

C: 

D v EN 2 Vec 316 |Re| 0 GE 
9 07 A—Z % ; E 

8l D7 871 3 31057 42 3 a 1r” 7 
Z o6 BL 4 Dn Kls 54 B 4 S 
6) 06 716 646 
ka 03 215 79 Z 6 

Z D 5 Jj_11 EL 5 K_9 
D4 EQ 

_- B{ R2 
2 9z 
M] ET 2 Sa 

} 6 a 

28 { RIg 

Bild 23: Anschlußbelegung und 5chaltzeichen U 74 HCT 533 DK (Bauform: 3) 

Bezeichnung der Anschlüsse: 

1 Eg Steuereingang Freigabe 1 ET Steuereingang Zwischen- 
der Ausgänge speicher aktiv 

2 Q /TT Ausgang 12 Q 4/T® Ausgang 

3 D 0 Dateneingang 13 D4 Dateneingang 

4 oı Dateneingang 14 D 5 Dateneingang 
5 Q /TT Ausgang 15 Q 5/0°5 — Ausgang 
6 Q 2/077 Ausgang 16 Q 6/75 Ausgang 
7 B3 Dateneingang 17 DE& Dateneingang 

8 B3 Dateneingang 18 D7 Dateneingang 

9 a 3/03 Ausgang 19 a 777 Ausgang 
10 GND Bezugspotential 20 U Betriebsspannung 
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Die Schaltkreise U 74 HCT 373 DK und U 74 HCT 533 DK enthalten 8 Zwischenspeicher, die von einem 
gemeinsamen Steuereingang ET geladen werden. Die Information an den Dateneingängen D 0 ... D 7 
wird bei H-Pegel an EU an die Ausgänge Q 0 ... Q 7 (U 74 HCT 373 DK) bzw. negiert an die Aus- 
gänge TD ... 07 (U 74 HCT 533 DK) gegeben. Die Ausgänge folgen den Eingängen solange, bis die 
H/L-Flanke am .Steuereingang ET erreicht ist. Ab dieser Flanke bis zur M/A+Flanke von ET bleibt 
die Information zwischengespeichert (Latch). Der Eingang EÜ dient zur Steuerung der tristate- 
Ausgänge. Bei H-Pegel an EQ befinden sich die Ausgänge im hochohmigen Zustand, 

Wahrheitstabelle: 

Eingänge Ausgänge U 74 HCT 373 DK | Ausgänge U 74 HCT 533 DK 
ET |ET | Dn an Dn 

6 H H H L 
X H ® M L 
%: L x Latch Latch 
H ® x hochohmig hochohmig 

x = L oder H n=0 7 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung Ueg GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung Ur GND - 0,5 Ucg + 0,5 V 
Ausgangsspannung U GND - 0,5 U + 0,5 V 
Eingangsstrom 1171 20 mA 
Ausgangsstrom | Kl 25 mA 

Betriebsstrom \IEC\; [L 50 mA 

Gesamtverlustleistung Pa Y =-40 ... 70 °C 350 m 
(DIP-Gehäuse) %85 °C 250 mW 

Lagerungstemperaturbereich ästg 55 125 *© 

Betriebsbedingungen (6ND = 0 V) 

[T(ennuevt |Kurzzeichen min. max. Einheit 
| 

Betriebsspannung ’ Ueg 4,5 s V 
Eingangsspannung 1U 0 Uep V 
Eingangsspannung H | Ur 2 V 
Eingangsspannung L | Ur 0,8 V 
Betriebstemperaturbereich ! % -40 85 * 
Anstiegs- und Abfallzeit | &i A 500 ns 
der Eingangssignale } 

Setzzeit Daten zu | 5 Uec > 4,5 V 15 ns 
H/L-Flanke EL ; 

Haltezeit Daten nach | ‘ Vop > 4,5 V 10 n 
H/L-Flanke ET { 
H-Impulsbreite ET ‘ *H Ug > 4,5 V 20 ns 

— LIH 



Statische Kennwerte ( = -40 85 *] 

‘ Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. | max. Einheit| 
| zeichen | 

Eingangsreststrom I Uec = U = 55 V E pA 
] “r Uog = 545 Vi U = 0V 1 HA 

| Ausgangsspannung H Ua 8,5 V; UjL > 0,8 V 4,4 V 
| 2 V -Ioy * 20 pA 
| 4,5 V; Un = 0,8 V; ] 3,84 V 

! = 2 Vj -Ioy + 6 m 
\ Ausgangsspannung L Ugr 4,5 V; Up, = 0,8 V; 0,1 V 
| 2 V Ig = 20 pA ] 

4,5 V; UL = 0,8 V; 0,33 V 

| =2Vi Ig =4m 
! statische Stromaufnahme Icc =5,5 Vi U = 0V 30 wa 

W wa Reststrom der tristate- 1. U Ur =5,5 V; Un = 0V 5 
| Ausgänge im hochohmigen 2 RE a 
| Zustand o * 
‘ 1171 Ug = Upy = 55 Vi UL = 0V 5 MA 
‘ UÜ =0 V 

Dynamische Kennwerte 
WUog = 4,5 V5 Uyy = 3V UL = 0V; y * bı 3 6 nS; CL Y% = -40 85 °C) 

Kennwert Kurzzeichen Meßbedingungen Typ min. max. Einheit, 

T 1 

Verzögerungszeit D — Q o ooc | U 74 HCT 373 0K 44 ns 
Verzögerungszeit D —> T oHL U 74 HCT 533 0K 43 ns 
H/L-Flanke 

Verzögerungszeit D —5 tPDLH U 74 HCT 533 0K 46 ns 
L/H-Flanke 

Verzögerungszeit ET — Q ; r U 74 HET 373 0K 44 ns 

| Verzögerungszeit ET —T z£ät — U 74 HCT 533 K 60 ns 
H/L-Flanke 
Verzögerungszeit E — T t; U 74 HLT 533 DK 50 ns { 

| L/H-Flanke PELLH 
| Selektionszeit hochohmig —> H, L tFIH; tFZL U 74 HCT 373 K 44 ns | { H 
| Selektionszeit hochohmig — H Ta ! U 74 HLT 533 1K 40 ns ! 
| Selektionszeit hochohmig — L E U 74 HOT 533 (K 49 ns : 
 Deselektionszeit L,H —> hochohmig tPHZ; tFLZ |U 74 HLT 373 1K 44 ns | 

Deselektionszeit H— hochohmig tPHZ 1U 76 HET 533 K 41 ns : 

Deselektionszeit L —> hochohmig | tp,7 U 74 HCT 533 K 45 ns { 
Anstiegs- und Abfallzeit au Tr 15 ns I 
Eingangskapazität C % 50 10 PF 

| Ausgangskapazi tät (& A { | 20 PF ‘ 
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tILH 
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Bild 24: Impulsdiagramm U 74 HCT 373 DK 
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«TH +TLH 
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__ 90%-— 
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Bild 25: Tmpulsdiagramm U 74 HCT 533 DK 
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Bild 26: Impulsdiagramm U 74 HCT 373 DK/U 74 HCT 533 DK 
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EQ kıav 
GND 

U 
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Q;d \ 
GND tPHZ 
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UOL 100 
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Bild 27: Impulsdiagramm U 74 HCT 373 DK/U 74 HCT 533 DK 
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Bild 28: Impulsdiagramm U 74 HCT 373 DK/U 74 HCT 533 DK 
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MI v-'l-»e«n 
U 74 HCT 374 DK 8bit D-Flip-Flop i e / }M“‘fi“ö“ Baffes — 
U 74 HCT 534 DK 8bit D-Flip-Flop lwfl-—»rv‘ert‘tert‘zrr—?'rmfl-te—&esgaa.gse{ U ) 

I 

IEC: 
1 

b D 7 EN } Ucc 310 |7| o H be1 
a7 &11 1 5 E 

a 07 &3 3 Slr 2 3 3 —2 m” v 

D 46 i 1 s ]a6 8 — 
a5 8 ] 7 7 H2 „ L 

J D5 c B} LU 
D4 
G& Ea _{ L 

C M HS 

5 M L 6 

28 { 119 

Bild 29: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 374 DK (Bauform: 3) 

JEC: 

v N 
A ucc 19 ] 8 _E DC1 
a a7 A 1 5 

ba D7 315 3 3 z 
Z D6 B17 A Ca 
a 0® 38 R P a 
5 85 {17 7 Z k6 

Z D 5 c 8{ K_9 
04 13_'”‘4 
z az S — 
c 24 K15 

1 K16 

28} 19 

Bild 30: Anschlußbelegung und Schaltzeichen U 74 HCT 534 DK (Bauform: 3) 

Bezeichnung der Anschlüsse: 
£ E fili“ifiiä;fiä? Freigabe 64 6 Takteingang 

2 Q 0/T7 6 Ausgang 12 Q 4/T% Ausgang 

3 Do Dateneingang 13 D4 Dateneingang 

4 Dı Dateneingang 14 D5 Dateneingang 

5 Q /TT Ausgang 15 a 5/75 Ausgang 

6 Q 2/077Z Ausgang 16 Q 6/75 Ausgang 

Ü 82 Dateneingang 17 D& Dateneingang 

8 D3 Dateneingang 18 D7 Dateneingang 
9 Q3/T3 — Ausgang 19 Q 7/T7 Ausgang 

10 — GND Bezugspotential 20 W Betriebsspannung 
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Die Schaltkreise U 74 HCT 374 DK und U 74 HCT 534 DK enthalten 8 Flip-Flops mit einem gemeinsamen 
Takteingang C. Die an den Dateneingänger D 0 ... D 7 anliegende Information wird mit der L/H- 
Flanke des Taktes in die Flip-Flops übernommen. Sie erscheint an den Ausgängen Q 0 ... Q 7 

(U 74 HCT 374 DK) bzw. UD ... U7 (U 74 HCT 534 DK), falls am Steuereingang Freigabe der Aus- 
gänge ET L-Pegel anliegt. Für EQ = H befinden sich die Ausgänge im hochohmigen Zustand. 

Wahrheitstabelle: 

Eingänge Ausgänge U 74 HCT 374 DK |Ausgänge U 74 HCT 534 DK gäng 
C Dn|ET |an ün 

L/H-Flanke [L |L [L H 
L/H-Flanke |H |L M L 
x x |H |hochohmig hochohmig RS m 7 

x = L oder H 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung Uep GND - 0,5 GND + 7 V 
Eingangsspannung Ur GND - 0,5 Ueg + 0,5 V 
Ausgangsspannung Ug GND - 0,5 U + 05 
Eingangsstrom ! 1 | 20 mA 

Ausgangsstrom 11gl 25 mA 

Betriebsstrom Icgl; 1yl 50 mA 

Gesamtver1ust1eistung L . 350 mW 
(DIP-Gehäuse) 250 mW 

Lagerungstemperaturbereich 19'5tg -55 125 %C 

Betriebsbedingungen (GND = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung | Uie 4,5 5 V 
E1ngangsspannung | Ur 0 Ü V 

Eingangsspannung H Ur 2 V 
Eingangsspannung L M 0,8 V 
Betriebstemperaturbereich R 473 -40 85 e 

Anstiegs- und Abfallzeit } PE 500 ns 
der Eingangssignale 
Setzzeit Daten zur L/H-Flanke | tcn Ug = 4,5 V 25 ns 
des Taktes 
Haltezeit Daten nach $ Ug = 45 V 5 ns 

} L/H-Flanke des Taktes 
Impulsbreite des Taktes 438 U = 4,5V 28 ns 
(U 74 HET 374 0K) 6L H CC 
Impulsbreite des Taktes D Un = 4,5V 31 ns 
<U 74 HLT 534 0K) W 8 ® 

1[ Taktfrequenz %s 18 Miz 
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Statische Kennwerte ( = -40 85 °C) 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. max. Einheit| 
zeichen 

Eingangsreststrom I U > Ur = S55 V % HA 

A Uec = 5,5 Vi U = 0V X HA 
Ausgangsspannung H U Uogc = 45 Vi UjL = 0,8 V; 4,4 V 

2 
3,84 V 

Ausgangsspannung L 0,1 V 

0,33 | v 

statische Stromaufnahme Icc Z HA 

Reststrom der tristate- Izy 5 HA 
Ausgänge im hochohmigen 
Zustand 

I1 3 HA 

Dynamische Kennwerte 
(Upp = 4,5 V; Ury 5 3 V; U, = 0 V; tup= L4 * 6 ns; C_ = 50 pF; 173 -40 5 *C} 

Kennwert »Kurzzeichen Meßbedingungen min max Einheit| 

Verzögerungszeit C — Q M 40 ns 
(U 74 HT 374 (K) FEL PE 

Verzögerungszeit C —» T % ; 4 38 ns 
(U 74 HCT 534 IK) SCS RE 
Selektionszeit Ca 8 . 40 ns 
hochohmig — H, L P 
(U 74 HIT 374 K) 
Selektionszeit ; % 38 ns 
hochohmig — H, L Tpzwi %z 
(U 74 HET 534 (K) 
Deselektionszeit k 43 ns 
L, H — hochohmig MR DE 
(U 74 HLT 374 IK) 
Deselektionszeit :} 38 ns 
L, H— hochohmig PE E 
U 74 HLT 534 DK) 
Anstiegs- und Abfallzeit %i br 15 ns 
Eingangskapazität Cr .25° 10 PF 

Ausgangskapazität D {fa «30 20 PF 
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Bild 31: Impulsdiagramm U 74 HUI 374 UK 
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Bild 32: Impulsdiagramm U 74 HCT 534 DK 
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Bild 38: Impulsdiagramm U 74 HCT 374 DK/U 74 
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Bild 3%: Gehäuseabmessungen Bauform 1 
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Bild 367 

35
 

Bild 36: Gehäuseabmessungen Bauform 3 

Gehäuseabmessungen Bauform 2 
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| s Datenblatt gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich- 
| nm zur Produktion. Die gültigen Vertragsunterlagen beim Bezug der Bauelemente sind die 

standards. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. 
ungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. 
jehandlungsvorschriften für MOS-Bauelemente müssen unbedingt eingehalten werden, da andern- 
; eine Reklamation nicht anerkannt werden kann. 
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